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База данных биполярных транзисторов — это бесплатная онлайн-база данных биполярных транзисторов. Он предназначен для использования в образовании и научных исследованиях. Транзисторы представляют собой полупроводниковые электронные устройства с тремя выводами,
которые используются в качестве усилителей, переключателей и различных других устройств в различных электронных приложениях. Эта база данных содержит более 9400 полупроводниковых устройств, включая более 6000 транзисторов. База данных биполярных транзисторов — это
приложение с открытым исходным кодом, разработанное Ф.Л. Менге и В. Бургдорф. Это приложение является бесплатным. Вы можете скачать приложение с нашего сайта без регистрации. Это приложение содержит некоторые рекламные объявления. Ф.Л. Менге и В. Бургдорф
являются разработчиками базы данных транзисторов. Веб-сайт имеет простой интуитивно понятный, красочный и профессиональный дизайн и содержит множество интересных и полезных функций, таких как геометрические и декартовы координаты, значения тока и напряжения,
емкость, коэффициент Холла, размеры и площадь устройства, TID и Ts, EOT и Ro. База данных регулярно обновляется. Данные предоставляются для более чем 9400 электронных устройств, включая более 6100 транзисторов. Просто нажмите на название устройства для его подробного
описания. С помощью этого приложения вы можете рассчитать электрический ток, напряжение и сопротивление, а также тепловое сопротивление, теплоемкость, удельную теплоемкость, установившийся температурный коэффициент, мощность, коэффициент усиления по мощности и
коэффициент усиления по току коллектор-эмиттер для многих типов транзисторов. Приложение включает в себя полные спецификации, форму и обозначение, теселяцию и расположение транзисторов. Также вы можете легко просмотреть обозначение транзистора, форму транзисторов
или расположение транзистора. Вы можете использовать указанную позицию, указать какую-либо позицию или построить ее с точными координатами, используя указанную позицию. Вы также можете просмотреть указанную теселяцию, форму транзистора и обозначение, используя
указанную теселяцию. Приложение может отображать транзистор и отображать площадь кремния, геометрические размеры транзистора и его площадь на печатной плате. Площадь кремния также можно измерить в режиме реального времени. Разместив это приложение на своем ПК,
вы сможете быстро просмотреть техническое описание транзистора, всего в несколько кликов. Приложение также содержит табличное представление, где вы можете найти всю информацию о каждом транзисторе в базе данных. Вы можете распечатать таблицу, сохранить ее в файл и
экспортировать в Excel. Особенностью приложения является установка и моделирование библиотеки транзисторов. Вы можете рисовать
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База данных биполярных транзисторов содержит более 46000 спецификаций биполярных транзисторов и заметок по применению. Пользовательский интерфейс и отображение документов: Приложение для сбора данных PTTS (Practical Test of Timing Setups) разработано как веб-
интерфейс для доступа к реляционной базе данных, содержащей подробную информацию о синхронизации цепей. Усовершенствованный логический симулятор является основным направлением этого проекта. Проект включает в себя библиотеку компонентов с автоматическим
моделированием схем, выбором нескольких временных стимулов и отображением характеристик компонентов и схем на основе результатов смоделированных испытаний. Аппаратные интерфейсы включают интерфейс USB, порт Ethernet и параллельный порт для секвенирования
временных стимулов с использованием такого оборудования, как контактный триммер Hameg, управляемый ПК. Механизм секвенирования обеспечивает быстрый и удобный способ отображения подробных отчетов о синхронизации цепей. Моделирование может выполняться либо в
интерактивном режиме, через графический интерфейс пользователя (GUI), либо с помощью сценариев на таком языке, как C. Целью этого проекта было изучение сетевого поведения различных моделей соционики в подходе индивидуальных различий. В ходе эксперимента
преподавателем курса «Основные навыки психологического профилирования» была отобрана группа из 144 юношей для данного исследования. Каждому участнику был проведен ряд опросов для записи социометрических ответов на эксперимент Милгрэма. После этого письма
Милгрэма были розданы каждому участнику с целью измерения того, как человек отреагировал на письмо. Официальные ответы были разделены на четыре разные категории в соответствии с их ответами на письмо. Затем переменная, соответствующая разным типам ответов,
анализировалась непараметрическим способом с использованием процедуры перестановки. В конце эксперимента выяснилось, что результаты попали в две основные группы: в первую группу вошли участники с сильной и слабой реакцией на боль.Второй показывает людей, которые
более чувствительны к эксперименту Милгрэма. Поскольку это исследование все еще продолжается, цель состоит в том, чтобы выяснить, каковы различия между двумя группами, и в то же время иметь возможность их объяснить. Целью этого проекта было изучение сетевого поведения
различных моделей соционики в подходе индивидуальных различий. В ходе эксперимента преподавателем курса «Основные навыки психологического профилирования» была отобрана группа из 144 юношей для данного исследования. Каждому участнику был проведен ряд опросов для
записи социометрических ответов на эксперимент Милгрэма. После этого письма Милгрэма были розданы каждому участнику с целью измерения того, как человек отреагировал на письмо. 1eaed4ebc0
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База данных биполярных транзисторов содержит информацию обо всех типах биполярных транзисторов (NPN, PNP), их свойствах, корпусах и более 346000 данных. Содержит новую главу для каждых 5 транзисторов в базе. Эта глава содержит следующую информацию: · Ширина
основания · Базовая длина · Ширина основания ширина (два измерения - ширина основания и длина основания) · Площадь излучателя · Коллекторная зона · Сопротивление коллектора · Базовое сопротивление · Базовый терминальный резистор · Коллекторный терминальный резистор ·
Текущее усиление · Частота среза база-эмиттер · Жизнь · Ucb макс. · База UCB · Коллектор UCB · Усиление тока Ucb · База коллектора UCB · Коллектор UCB · Усиление тока коллектора Ucb · Коллектор UCB · Оконечный резистор коллектора Ucb · Оконечный резистор коллектора Ucb ·
Напряжение на клеммах коллектора Ucb · Ток клеммы коллектора Ucb · Uce макс. · База Уче · Ученый коллекционер · Uce текущее усиление · База коллекционеров Uce · Коллектор Uce коллектор · Усиление тока коллектора Uce · Коллектор Uce коллектор · Оконечный резистор
коллектора Uce · Оконечный резистор коллектора Uce · Напряжение на клеммах коллектора Uce · ток клеммы коллектора Uce · Uэб макс. · База Уеб · Сборщик УЭБ · Усиление тока Ueb · База коллекторов UEB · Уеб коллектор коллектор · Усиление тока коллектора Ueb · Уеб коллектор
коллектор · Оконечный резистор коллектора Ueb · Оконечный резистор коллектора Ueb · Напряжение на выводе коллектора Ueb · ток клеммы коллектора Ueb · Терминальный резистор Ueb · Uэб напряжение · Уэб ток · То есть (идентификатор) · Ie (Id) макс. · Т.е. макс. · Идентификатор ·
Идентификатор макс. · Jcmax (для 40 В) · Jcmax (для 50 В) · Jcmax (для 60 В) · Jcmax (для 100 В) · Jcmax (для 150 В) · Jcmax (для 200 В) · Коэффициент усиления по току Udc · Максимальный коэффициент усиления по току Udc · Усиление тока коллектора Udc · Максимальное усиление тока
коллектора Udc · Напряжение коллектора Udc · Максимальное напряжение коллектора Udc · Терминальный резистор Udc · Uпост. напряжение · Uпост ток · Уд (Ун)

What's New in the Bipolar Transistors Database?

База данных биполярных транзисторов: · Предоставляет физические данные транзисторов из технических паспортов производителей · Он также обеспечивает электрические характеристики транзистора: · Ic, Id, Ie, Idsat · Jf, JB, Jssc · Изуб · ИТ, IR, ITR · Vd, Bmax, Vt, K, KA, Kd, ​​J0, Kt, KP,
R0, βA, βD · Vbe, Em, RE, Margin, U, Vt1, Ucb1, Ucb2, Uce1, Uce2, Ueb1, Ueb2, Rs, Vbi, B, Bt, Bv, Vsat, Crr, Vr, Rsat, O, RO, ROT, BB , Gm, Jf, JB, Jssc, Isub, Vbe, Margin, Vd, Vt, K, KA, Kd, ​​J0, Kt, KP, R0, βA, βD, Tj, TjO, U, Ucb, Ucb1, Ucb2, Uce1 , Uce2, Ueb1, Ueb2, Rs, Vbi, B, Bt, Bv, Vsat, Crr, Vr,
Rsat, O, RO, ROT, BB, Gm, Jf, JB, Jssc, Isub, Vbe, Margin, Vd, Vt , K, KA, Kd, ​​J0, Kt, KP, R0, βA, βD, Tj, TjO, U, Ucb, Ucb1, Ucb2, Uce1, Uce2, Ueb1, Ueb2, Rs, Vbi, B, Bt, Bv, Vsat , Crr, Vr, Rsat, O, RO, ROT, BB, Gm, Jf, JB, Jssc, Isub, Vbe, Margin, Vd, Vt, K, KA, Kd, ​​J0, Kt, KP, R0, βA, βD , Tj, TjO, U, Ucb,
Ucb1, Ucb2, Uce1, Uce2, Ueb1, Ueb2, Rs, V



System Requirements For Bipolar Transistors Database:

*Windows XP/Vista/7/8 (32- или 64-разрядная версия) * Не менее 1,5 ГГц скорости процессора *256 МБ оперативной памяти (рекомендуется 512 МБ) *2 ГБ или более свободного места на диске Минимальные системные требования для новой версии игры: 2 ГБ свободного места на диске,
частота процессора 1,5 ГГц и 256 МБ оперативной памяти. Если у вас возникли проблемы с запуском игры, сообщите нам о них: www.manc.net/~
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